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                  CONVITE 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o prazer de 

convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação “CONVERSOR CC-

CC BOOST NÃO ISOLADO DE ALTO GANHO BASEADO NA CÉLULA DE COMUTAÇÃO 

DE TRÊS ESTADOS EMPREGANDO INDUTORES ACOPLADOS”, do mestrando KLAUS 

MALONE MARTINS DAMASCENO, orientado pelo Prof. Dr. Fernando Lessa Tofoli e coorientado pelo 

Prof. Dr Paulo Henrique Feretti.  A sessão pública de apresentação e defesa da dissertação realizar-se-á no dia 11 

de agosto de 2025, às 08:00 horas, através do link meet.google.com/qij-vrfs-key. A Banca Examinadora será 

composta, também, pelos seguintes membros: 

 Prof. Dr. Fernando Lessa Tofoli – UFSJ (Orientador)  

 Prof. Dr. Paulo Henrique Feretti – (Coorientador) 

 Prof. Dr. Eduardo Moreira Vicente – UFSJ 

 Prof. Dr. Juan Paulo Robles Balestero - IFSP 

Resumo do trabalho: 

Conversores CC-CC não isolados com alto ganho de tensão têm sido utilizados em uma vasta gama de 

aplicações modernas, incluindo sistemas de conversão de energias renováveis, sistemas de alimentação 

ininterrupta (uninterruptible power supplies – UPSs), entre outras. No entanto, muitas topologias são viáveis 

apenas para aplicações de baixa potência, sendo que outros aspectos além do ganho estático também são 

importantes como, por exemplo, o número de componentes, os esforços nos semicondutores e o rendimento. 

Nesse contexto, este trabalho apresenta um conversor boost baseado na célula de três estados (three-state 

switching cell - 3SSC) e indutores acoplados, sendo capaz de fornecer alto ganho de tensão e esforços 

reduzidos nos semicondutores. O princípio de operação e a análise teórica são descritos em detalhes. Além 

disso, resultados de simulação e práticos através de um protótipo são apresentados para validar o estudo.  
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